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BORIA  DusClPUlva
que 3@ preueni;é narea unix' a la solicitugd
de
PAYWIN L & DB INVENCION
. Tormulaua el T de dunio de 1.966 con el k¢ 327650
en ’
B.3PANA
por Valiils 'aﬁos
a uombre de NoVe PHILIPS'GLOBILAMPHNFABRISKEN, entidsad holan=—
lesa, eutaolecida en Emmasingel 29, Ein(llioven, Holunda, porse
"UA DISPOSTUTON e CILACULLO WRZCLANOR AULOOSCILANIE JOW Lhak

STSLOR!

Bate iuvenio we refiere a una disposicidu de circui-
t0 mezclador autooscilante con transistor que tiene un control
autondtico de ganancia. Pales circuilos mezcladores se usan
en radiocomunicaciones como cembiadores de frecuencia parsg

5 procuclr Ifrecuencias in‘aermedias_mezclando vna Lrecuencia de .
seflal Ge entrada con una Lfrecuencle de ousciladore

Anteriormente ha siuo dificil aplicar un control auntd-

wdsico Ge gsanancia de gran wedida a v mezclador ue oscilador
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31 solo se usaba un dispositivo amplificador para que el

nezclador fuese aubo-ocscllante, puesto gque las partes ouci-
lantes y las paribes mezcladoras del dlsposiiivo eran comus
nes. dubo did luzar a problemas de oscilacidn excesiva, o
reducida, y tanbién ae uespluzamiento ue rrecuencia. Se hag
reconocido usi que la @nica wunera praciica de producir wn
mezclador y oscilador con transistor con mucho control aubo=
mdtico de ganancia es parsir la parte de oscilador de la
disposicidn. Un objeto del presente invenio es proporcionar
una disposicidn de circuito en la gque pusde ocurrir dichg
particidn Ge las funcioncs del oseilador y mezclador y en
la cual puede usarse un mezclador aunbo oscilanie cue uti-
liza un wolo dispositivo amplificador.

degln el presente iuvento wn circuito mezclador
auto~ogcilante con transistor, que tiene uun control automa-
tico de geanancia, comprende un transistor semi-conductor de
oxido metdlico de barrera partida que siene un primer elec-
trodo de barrerd al cual estim conectados medios de circui-
t0 para inyectur unae seiial a dezolar con una seilal de oscli-
lador, un vegunio elecirodo Ge barrera que estd dispuesto
para hacer que la corriente de wseilal de oscilador pase a
través del transistor, alm cuando la primera barrera esid
en corte, un elecirodo de fuente y un elecirodo ae dfenaje
desde el cual pude ovbenerse una sellal mezelada, y mealos
de cireculto adiclonales pars aplicar una coupounente de co=
rriente continua para fines de control auwtomdiico de sunun-
cia a dichd primer electrodo ae barreras

La sefial de oscilador puede user derivada uesde cual-
quier electrodo conveniense y puede ser aplicada al substra-

%0, al electrodo Ge fuente o a cualquiera o a aubos de los
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dos electrodos de barreras

Bl transistor puede estar movido de una pluralluau
Ge electrodos de drenaje prererencenense dos, Gando un elec—
trodo Jde drenaje uma salida respecto del control ejercido
por 21 nrimer elechbrodo de varrera, es decir la selial mez-
clada de frecuencia intermedia, y dando obro electirodo de
drenaje una salida respecto del control ejercido por ¢l se-
gundo electrodo de varrera, es decir la seflal de oscilador.

Para cue el invento pucde ser fdcilmente comprendi-
do se describirdn anora ires ejemplos de circuibos auto=os-
cilanies con A.&.G., conirol automdtico de ganancia con re-
Terencia w los dibujos audjuntos en lou cualess

La Jigura 1 represdnia el wimbolo wiilizado paru un
transistor semi-conducbor de duiiuo metdlico de barrera par-
tldae

La digura 2 represenia uwn primer ejemplo ae un cir-
cuito mezcladore

La Jigura 3 w segundo ejemplo y

Lg Tigura 4 un tercer ejemploe

bn low Gibujos a lus mismas parited les nan sico do-
das as nismas rererenciase

Haclendo ahora rererencila a los ulobujos y parvicu-
larwenie a la iigura 1 de los mismos, el transistor repre-
sencuwo es ue la clase uescriva en nuestra @olicitud de pa-
tenie oritdnica N2 65.042 y comprende un subsirato de tipo
P de material semiconductor gue Tlene dos zonas de tipo N
a lus que estdn conectudios logelectrodos de drenaje y iuen=
te Lgw respeciivamente. Una capa de §xido de silicio separa
al substrato de Gos electrodos de barcera metélica separados'

G1 vy G2 ave estdn dispuestos de tal manera que se formen Gos
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trayectorias de corriente paralelas entre el electrodo

de fuente y el electroco de drenaje, estando cada trayec—
toria de corriente sustancialmente vajo el control de la
$onsidn de uno de los electrodos de barrera. Una conexidn
puede esiar formada con el substrato como se indica por
53 ctnetituyendo asd el transistor wn dispositivo de cin-
co terminales. ®n la prdctica dos de los elecirodos pue~
den estar conectudos entre si por lo regular internamen=—
te, para hacer un Gispositivo eficaz de cuaitro Gterminales,
Al trunsistor se le hace referencia en lo gue sigue por
medio de sus letras iniciales, como un MeOedols (Gransis=-
tor semiconductor de Jxido metdlico).

Haciendo ahora referencla a la figura 2, en esle
primer ejemplo de un circuito mezclador, el HeOen.W.l tiene
su primer electrodo de barrera G1 conectado a un extremo
de un circuito 2 de swminiustro de weilales. Ll otro extremo
del circuito 2 estd conectudo & un carril, a bvierra, 3
por via de una componente 4 que proporcina A.G.C. y pola-
rizucién a la barrera y sirve tamoidn para corbtocircuitar
el otro extremo a tierra a modo Ge corrienie alteriia. Bl
subgtrato 55 del M.08.T 1 es alimentado con una sefial pro-
cedente de un circuito de oscilador 5 y estbu peilal de og-
cilador es asi com@n a ambas barreras G1 ¥y G2' La sefial
de oscilador es provista por medio de un circuito RC gue
incluye el condensador 6 y la resistencia 7 de modo que
puede congseguirse una aceidn aubo-esitubilizanie. Bl mig-—
mo efecto podria, por supuesto conseguirse por una polari-
zacion adecuada del subatra’o. Bl elecirodo de Ffuente o
eutd conectado directumente al carril de tierru 3y la

segunda barrera G2 estd conectadu a esie carril 3 a tra=
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vés de un componente 8 gue propofeiona una polarizacidn

de corrienie continua para la barrersg y la corto-circuiia
& modo de corriente alterna. Bl electrodo de drenaje L es-
t4 conécta&o a ung carga que comprende un circulto sintoni-
zado 9 a través del cual se obtiene lu gefial mezclada y

a una vobina 10, conectuda en serie, acowlada al circuito
osciludor sintonizado 5. Un conuensador 1l estd oprovisto

entre un carril de albta tensidn 1z y el carril ue tierra

el funclionamienio la polarizacidn aplicada a la varrera
G, eu consianie y tembién la polarigzacidn del subtrato 35,
aue e debila a lu acceidu auto-polarizénue del condensador
6 y ue la resistencia 7, es susivancialmente conssanve, de
moao gque la barrery Gz tiene la conductancia mbtua sz
gque ¢8 sustanclalmente constanite. Cuando varia la ampli=-
tud de la seflal de enirada, la polarisacidn de AGC aplica-
da a la barrera G, varia de modo que la conductuncia mutua
G, de la barrers Gy veria enire un valor mdximo éml y un
velor ninimo que ¢a aproximadamente una centesima de éml'
Asi la ganuncia total de ciclo de oscilador que es propor=
clonal @ la suma de¢ lag conducitancias muiuas Gml ¥ Gyoy va-
rls enire linites gue son proporcionales a éml + sz ¥ sz
aglendo el valor inrerior de Gml tan bajo que ss desprecia-
ble)e. be cste modo, aun cuando G se reduce préciicanen—-
te a cero debido a la accidn de A.G.C.y la ganancla total
de ciclo de osmcilador permunece lo suficientemenie alta
para advgurar la accidn apropiada de osciladors

Haolendo alora referencia a la fizura 3 de los di-
bujos, lu eiial procedente de la fuentec 2 es G4e uuevo apli-

cada ai lisQ0edelle 1 en la barrera Gl pero la se.ual de osci-
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lador procedente del owcilador 5 es aplicada a la barrera
G, mientras que ¢l substrato ud estd ligudo al electrodo
Ge fuente S conecbaco a tierra, La barirera Gl estd conec-
tada al carril de tilerra a travéé Ge la fuente de seiigl, co=
Mo Se muestray y a un compounente 1lj, consctado en serie, que
proporciona una polarizacidn Goc A.¢.C do coryiento'eonxi--
nué, ¥ a la frecuencia ae oucilador una impedancia de éorrieg
te alternsa. La;barrera G2 estd acoplada capucitivamenie a
1la barrera G; por via Ge un condensagor 14, de nodo que par—
te de la seﬁalrde osecilador liegue a esta barrera. S3i las
propisdades del transistor 1 particular, utilizado, son ta-—
lesvaue hay uﬁ sraGo guliciente ae;acoplamiento capaciti-
vo para consegulr injernamente el efecto.deseado, puede
prescindirse del condensador l4de
Una variacidn adicional del circuifo se representa

en la figura 4 donde la seflal de oFcilado: estd aplicada
al electrodo de fucnte 3. Puesto aue euse electrodo es en
efecto comin a ambas barreras G1 NS G2 ge consizue el efec-
to deueado de influir sobre ambas barrerus. il substrato
83 en este ejemplo eutd conectado por viu de una componen—
te 15 que suministra polarivacidn Ge corriente continua
N) que‘actﬁa como un corto circuito de corriente alterna de
una monora ocdmin a la componente 8 conectada a la barrera
Gpe

En todos los ejemplos se obtlene A.G.Ce alimentan—
do una seflal de conirol o la barrera G1. Je apreciard que
son posibles muchas varigclones de lou circultos agociados
gin salirse Gel alcance @&l invento y que la li.Qev.T. Ge
barrera partida proporciona uwm dispositivo conveniente para

incofporar A.G.C. en wn mezclador auto-oscilante.
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Lg presente gsolicltud que correuponde a la: presen=

lLadagen Gfan Bretalla con fecha 9 de Junio de 1.965 no
24377/65 provisional y 18 de IHayo de 14966 completa,'se
acoge a los beneficios del Artfculo 51 del vigente Batutu~

to sobre Propiedad Industrial.

Los puntos de invencidn, propiea y nueva, que sevre=—
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patence
de luvencidn en ispaila, por VaINDE afios, son Los siguien—
tey: '

12,- Una diuposicidn de cireuito mezclador autoosci-
lante con transisior gque tiene un control automdtico de sa-
nencia caracterizada por wn transistor semicounductor de dxi-
do metdlico de barrera partida que tiene un primer eleciro—
do de bariera al cual estin conectados medios Ge circuito
para inyectar una selial a mezclar con una geilal de oscila~
dor, un seguio slectrodo de barrera que estd dispuesto pa-
ra lacer que la corricnte de gselial de ogcilador pase a tra-
vés Gel transistor, afin cuando la primera barrera esté
en corte, un electrodo ue fuenite y un electrodo ae drena-
je desde el cual puede obtencrse una geilal mezclada, y we-
dios de circuito adicionales para gplicar una componente de
corriente continua para fines de conirol automdbtico de ga-
nancia a‘dicho primer electrodo de barrera.

29,~ Una dispogicidn de circuito mezclador aucoos—

~

cilante con transistor como ise reivindica en el punto 1,
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caracterizada porque dicho clectrodo de Iuente estd conec-

tado a wn punto de povencia de referencia, poraue estd
consctado un circulto oscilonie entre el electrodo de
drenaje dewsde cl cual la seilal de oscilaaor es derivada y
el sustrato del transistor al cual se aplica la seiial de
oscilador, y porgue estén conectados medios de polurizacidn
entre el segundio electrodo ue barrera y dicho punito de po-
tencial de referencia.

32,.~ Una disposicidn de circuito mezclador auboos-
cilante cén transistor como se reivindica en el punto 1,

caracterizada porque dicho electrodo de fueute y el uube-

trato del transistor estdn conectados a un punto de poten=-

cial de referenciam, y porgue estd conectado un circulto os-
cilante entre el electrouo de drengje desde <l cual se de~
riva la sefial de oscilador y el segunac electrodo de ba=-
rrera al cual se aplica la sefial de oscilador.

- 42 .~ Una disposicidn de circuito mezclador autoos=—
cilanﬁe.oSn transigtor como se relivindica en el punto 1,
caractberizada por unos modios de polarizacidn conectados
entre el substrato y un punto de poteiicial de referencia
vy por unos medios de polarizacidn conechados entre el se-
gundo electrodo de warrera y dicho punto de povencial de
referencia y vorque estd conectado un circuito ozcilante
entre el electrodo de drenaje desde el cual se deriva la
peilal de oscilador y el eleotrodo'de fuente gl cuagl se apli-
ce la pefial de oscilador.

520~ Una disposicidn de circuito mezclador autoos-
cilente can transistor.
Tgl y como se ha descrito en la Hemoria que ante-

cede, representado en el dibujo que ue acompalia y para los
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La presente liemoria congta de nueve hojas egcritas

a niouina por wna sola de sus caras.

Madrid,

P.a.

24 AGQ K8,
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